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Metale ciezkie (HM) wykazujace silne sprzezenie spinowo-orbitalne, takie jak Pti W,
sg badane pod katem wykorzystania ich jako zZrédia pradu spinowego. Wygenerowany
prgdem spinowym spinowo-orbitalny moment sity (SOT) jest w stanie przetgczyc
prostopadte namagnesowanie warstwy ferromagnetycznej w zewnetrznym polu
magnetycznym wspotliniowym z prgdem lub z pomocg pola exchange bias (Hgs) od
sprzezenia wymiennego miedzy warstwami ferro- i antyferromagnetyczna.

W referacie zostang omdwione wyniki eksperymentalne przetgczania prgdowego
magnetyzacji indukowanego przez SOT w heterostrukturach Pt(W)/Co/NiO o zmiennej
grubosci warstw W i Pt, prostopadle namagnesowanej warstwie Co oraz
antyferromagnetycznej warstwie NiO [1]. Wykorzystujgc przetgczanie prgdowe
magnetyzacji, pomiary magnetorezystacji oraz anomalny efekt Halla (AHE), wyznaczono
prostopadtg i ptaszczyznowg sktadowg pola Hgs. Nastepnie do rezultatéw otrzymanych dla
kilku nanourzgdzen z obu ukfadéw dopasowano analityczny model krytycznego pradu
przetgczania w funkcji grubosci Pt i W. W efekcie wyznaczono efektywny spinowy kat Halla
(Bsn) i efektywng anizotropie prostopadta.

W drugiej czesci wykladu omowie dynamike namagnesowania warstw Co,
wiasciwosci magnetostatyczne oraz oddziatywanie SOT w wielowarstwowym uktadzie
Co(1)/Pt(0-4)/Co(1) (grubosci w nanometrach)[2]. Zmienna grubos¢ Pt umozliwia efektywne
dostrojenie ferromagnetycznego w sprzezenia wymiennego (IEC). Efekty spinowej
magnetorezystancji (SMR) oraz anizotropowej magnetorezystancji (AMR) analizowano w
oparciu o model dyfuzji spinowej. Wyznaczono i przeanalizowano efektywne pole SOT
(field-like (Hg.) i damping-like (Hp,)) oraz efektywny spinowy kat Halla w funkcji grubosci Pt.
Wyniki eksperymentalne zostaty poréwnane z przewidywaniami modelu dyfuzyjnego spinu
rozszerzonego o efekt konwersji tadunku na spin. Asymetria obu interfejséw Co/Pt i Pt/Co,
IEC i struktura domenowa, umozliwiajg uzyskanie zaréwno wielopoziomowego przetgczania
prgdowego magnetyzacji, jak i bezpolowego przetgczania magnetyzacji, potencjalnie
waznych w zastosowaniach w pamieciach MRAM-SOT [3].
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